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прогрАмА

фаховогО iспитУ для aбirypieHTiB, якi вступаютъ до FIУ <Залорiзъкаполiтехнiк0) на навчаннrt за ocBiTHiM стчпенеМ (т\rягiп.rчrý Uо ллттль: TTT)T/Z
НРК7 за спецiа.гrьнiотю

ступенем <<магiстр>> на ocнoBi НРК6,

фа;ово,lл_у l iqпитi

сформованоётi
наtsчання

iсrrитiвl та

iявлеirня' riро порядок кориотрайrи Реферативними,й ДоВiдкоНо-iнформацiЙнИмИ видrli.rНями з профirпо

,проВеденFй . фасових

систем проектуваннrI



. -базовi УяВлення.про чиннi стандарти й технiчнi УмоВи,iнструкЦii з експ-гryатацii y."u"*y"aHIUI, процрами випробуванIUI,
TexHi чноi документацii.

При пiдготовцi завдань комiсiя видiлила
перелiком тем:

1. Iнформатика

TaKi

2

положення й
оформлення

ocHoBHi роздiли з

Струкryра прогр€лми мовою с. OcHoBHi оператори. Стандартнiмодулi. 
..

"^л^**],;Операторll 

пер!>tоry]у моЁi С Вибif, умоЁниfr переХiд, безумовнийпёpexiд."..',.ii']г'''Il].']i';.l:.i,..:lt.il.i
:":. 

" ':iОфУКТРЁ ПРОЦРаМи мовою Ci. O."o""i оператори. органiзацiя
вводу_виводу.

___,. _,,l_ 
Пifiпрограми ]мовою Ci.' Струiтурнd оргЪнiзацiя. Органiзацiя

вик,гrику, фактичнi i формалънi параметри, значення, якi повертЕlються
пiдпрограI\4ою.

- "' Оперчrори'п"реходу у MoBi Ci.
_ Р9борq з часчррми у MoBi Ci. 
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параметри
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схема i принцип дii асинхронних двiйкових лiчильникiв.

ПризначенЫ ta принцип дii мулЁтиплекiорiв.

систем. Iсторiя

- арkiiёriiцраi:йiiiроriроцесорiЁ ]'нейманiвського та Гарвардського
ТИПiВ, ik осЬблЙвостi, fiфйклqди, : i ' .t !,, ] 

,],i 
]

: ApxiTeriTypti lсiмейЬтва мiфоЕОМ MCS-51, if особливостi та ocHoBHi

: Сйёfейа ' kОйdfiД ],та спосёбй "адЬесацii iнформацii в MiKpoEoM
сiмейства,.МСS-51,,' : "', :' , , l'

; . Органiзацiя пам'ятi та ij типи в MiKpoEOM сiмейства MCS-51.| ,ОрганiзАцЙ; ,физначення та фиклФй' iикористання таймерiв-

AVR RISK

ОСоблЙчоqтi о,ргрнiзацii цам]ятii та сц9теми цер,.еривань у AVR RISK
l

програмно-

сiмейства Х86.

.j ,, ,, ,.l



критЕрri оцrнювАння

ОЦiНЮВаННЯ ЗДiЙСшоетъся за 100 багlьною шк€tлою вiд 100 до 200 балiв
або р<вапюетьсЯ рiшення про негативну оцiнку вступника (<<незадовiльно>).

Кожний BapiaHT TecTiB мiстить 30 завдань, якi розподiленi за ,p"oru
рiвнями скла,дностi (по 10 завдань кожного 

- 
рlвЙ;. Складнiсть

екзаменацiйних завдань визначаетъся, як правило, кiлькiстю льгiчних фокiв,якi повинен виконати абiтурiент у процесi rо-у*у вiдповiдi.
1_й piBeHb мiститЬ 10 завд€lнЬ мiнiмалrЬногО рiвнЯ складностi, дJIявiдповiдi на якi достатньо орiенryватися в базових понrIттях електронiки,

iнформатики, комунiкацiй.
правильна вiдповiдь на кожнеlзавданй. цъо#о рiвня оцiнюеться двома

багlами.
оскiльки 1воклив'rапл: нOпрямо[л навчаннЯ с зНанНя,,. про, радiотехнiчнi

сигна.гiи:та ВмiЁrИ роЗР?ЖСiвувOти вlдповiднl)'ланIцоГи]il19 l);ft-рiвенъ, який
мiститЬ ]10,,зhвдЁtнь rёёрёднБого РiвЁя .cK.TiцHocni, ,дозjопяе,,зtясуЁати piBeHb
3Нhнъ' ' 

'' 
aqiTypiёHTa ] щодо ocHoBHlй ] залrёЖносtеп l[д;l .ч*ой,' 

- 
й;

ВикориотовулотЬсf, дJtя розро<tнкiв 
-lлаЁцЮFiв, 

елекфомагнiiiтнlтх 'полiв,
пристроiв що ,ijикористовуlоть 

РадiодiаПазон. i, : ,, :' , '.,. ,;

правилъliЁi вiдповiдь нh кожне l вавдiн.ня цього рiвня' lоцiнюеться трьома
бurr*".' l-'' 1,i . i ,,, ,l ,. ..,, ,i : ]- , ,, _ii , ,],: : l,:" |, ,

, л ч,,,_ .

вимагаЬ ВолоДiнпя. абiтурiснтоМ поilяттямИ;']'гgрriнологiею; схGмотехнiкою,
розраХунками р4дiоелектронних гlристроiЪ У обсязi достатньому дJUI ix
РОЗробitИr ёiсСплryатацii'i.та rобслугбвуваЁняl i; ,.]i ., , i , l i i,:l ,] ,,

;., l' ПрёВилъiiб вiдпоЦiдв Ha.Ko)rtHe заВfiанiiЯ цЁоfо рiвня оцiню€ться п'ятьма
5д16Цд. i,. 'i; ,:i, ,l ;' il'i'| ,r,l,, l ri l,,,,l,:l ,,l l:i ., l i.,,],l,:r ,l ,, 

:

,,]_ ',',,:: ОтЖе;;максиМапЁНаlкiлькiсть баLlliв, ящу,'абiЩiЁнт може огримати за
прЕВцльЁо Викотiанi заВДацнrЯ Bcix трВох piBHiB, склада€1200 бапiв.

-" . ,'l ВсцrцВц1: irдоп,}сКdстБОя r До : yчaoTir У конкУрсноМУ вiдборi ДJUI
зарахуванНЯ, .на ,навЧаНЙ, якЩо кiлЪКiётЬ;, офимаНих l бhЛiв , становить бiльше
нiлс 100 багliв.

У разi,Наявностi, Ё папероЪiй роботi бiлЁше "бднiеi вiдмiченоi вiдповiдi
на 'кЬжнё: зdпиТанвi;.,,зп це, : заrlитанrr* i вис.iiавjйетьоЦi gул5 l балiв (oKpiM
виГIafiкiв, коли бдна З,Вiдмiчёних вiДповiдёй Hh заiiитirння закреGлена, а iнша
зазначетiаакураtнбil6тIilцý)1: , l,,, i li .,,

V;i::11611ереднi фоюл" i, мiркування]rl11ioj приВоДять 'до вiдповiдi на
ЗавДанIqIя, абiтурiент виконуе на чернетцi. Перевiрка цих записiв
екзамёнzlтiОр€шtiиi Нё, пеРёдбаtДетъСя. ЕкзiменаfорЙi церевiрлоть лишё,BipHicTb
закРеСЛенИХ,вiдпOвiдеЙ,Оёред запрЬгlоно9анИХ,на кdlкнё,Ьавдання BapiaHTiB А,
Б,В,Г,Д,jЕ.влисТi;зiдд6зiдi,, :i | : . l

: .j il.: l,,,:,.l

]'lt , Lr,il: ,.,i
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ri:jl'li,
Голова фасовоi атестацiйноi KoMicii :l 1]ll",i,

спецiапьностi G5 к Елекmронiка, елекmронНt камУнiк4цit,:,
пpuлаdoбуdуванняmаpаdiomeхнiкаl>r,ii'.l''li.
(ОП < Iнформацiйнi мереuсi зв'жlg/ )), к РаdiБmйнiка > ;

<Iнmелекmуutьнi mехнолоzii MiKpocucmeшHoi'.' :l', )
р adio елекmронноi mехнiкu >)

,,] | ,|)

З4тверджЬно на засiданнi
фаховоi атестацiйноi KoMicii
сiецiальноЬтi, G5,rr Ел е кmрон iKa,
ел екпiр о HHi кому HiK ацii,
пр.lдаd g|ydy вання mа р ad iomexH iKa >

(ОП < Iнформацiйнi мересrci зв'язку >,

к Padio;пeXHiKa l), << Iнmелекmуальнi
m ехн ол о z i i м iKp о с u с m ем н о i'

раd i о елекmр oHHoi mехн iKu >)
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